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CAPACITATS PREVIES

Es recomana coneixements previs en electromagnetisme, lleis d'analisis de circuits amb elements passius.

REQUISITS

Es recomana coneixements previs en lleis d'analisis de circuits.

COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:
CE11-INDUS. Coneixements dels fonaments de I'electronica. (Modul comu a la branca industrial)

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docent es divideix en tres parts:

1.- Sessions presencials d'exposicid dels continguts.

2.- Sessions presencials de treball practic (exercicis i problemes, practiques de lab
ratori).

3.- Treball autonom d'estudi i realitzacié d'un projecte.

En les sessions d'exposicid dels continguts, el professorat introduira les bases teoriques de la matéria, conceptes, i exemples
convenients per facilitar-ne la seva comprensio.

En les sessions de treball practic, el professorat guiara I'estudiantat en I'aplicacié dels conceptes teorics per la resolucié de problemes
a l'aula, i per al disseny i analisi dels diferents circuits en el laboratori.

L'estudiantat, de forma autonoma, ha de treballar per tal d'assimilar i fixar els conceptes, i a més per poder desenvolupar
correctament el projecte assignat en classe.

El professorat proporcionara un pla d'estudi i de seguiment d'activitats (ATENEA).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Descripcié dels fonaments, teoria, i circuits amb dispositius semiconductors. Teoria i caracteristiques dels amplificadors operacionals.
Aplicacions No-lineals. Filtres Actius.
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HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup gran 31,0 27.56
Hores grup petit 14,0 12.44
Hores aprenentatge autonom 67,5 60.00

Dedicacio total: 112.5 h

CONTINGUTS

-Modul 1: Diode

Descripcio:

1.1 Principi fisic de la unié PN.

1.2 Caracteristica Corrent ¢ Tensid, I(V).

1.3 Modelo dinamic del diode.

1.3.1 Perdues.

1.3.2 Aspectes termics.

1.4 Font d'alimentacio.

1.4.1 Partes de una font d'alimentacio.

1.4.2 Rectificadors de mitja ona i ona complerta.
1.5 Exercicis

Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5

Dedicacié: 19h 30m

Grup gran/Teoria: 5h

Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autonom: 12h 30m
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-Modul 2: Transistor BJT

Descripcio:

2.1 Principi fisic. Model de Ebers-Moll.

2.2 Corba caracteristica I(V) de entrada i sortida del NPN en emissor comu.
2.3 Corrents en el B.J.T.

2.3.1 Expressions dels corrents en el B.J.T.

2.3.2 Guany en el B.J.T.

2.4 Analisis en DC

2.4.1 Model en DC pel B.].T.

2.4.2 Analisis amb xarxes de polaritzacio.

2.4.3 Rectes de carrega: Saturacio i cort.

2.4.4 B.]J.T como interruptor: circuit tot i res.

2.5 Analisis en A.C.

2.5.1 Model en A.C. pel B.J.T.

2.5.2 Circuits amplificadors amb BJT.

2.5.3 Parametres i caracteristiques d'un amplificador.
2.6 Exercicis

Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5

Dedicacio: 21h

Grup gran/Teoria: 6h

Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autonom: 12h
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-Modul 3: Transistor M.O.S

Descripcio:

3.1 Principis fisics.

3.2 Corba caracteristica I(V) de entrada i sortida.
3.3 Caracteristiques y models del M.O.S.

3.4 Expressions corrent ¢ tensié simplificades.
3.5 Aplicacions del M.O.S

3.5.1 Portes logiques amb M.O.S.

3.6 Analisis en DC

3.6.1 Model en DC pel M.O.S.

3.6.2 Analisis amb xarxes de polaritzacio.
3.6.3 Rectes de carrega.

3.7 Analisis en A.C.

3.7.1 Model en A.C. pel M.O.S.

3.7.2 Circuit amplificador amb M.O.S.

3.7.3 Parametres i caracteristiques d'un amplificador.

3.8 Exercicis

Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5

Dedicacio: 25h

Grup gran/Teoria: 7h

Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autonom: 15h
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-Modul 4: Amplificador Operacional

Descripcio:

4.1 Estructura basica i aplicacions lineals
4.1.1 Amplificador inversor

4.1.2 Amplificador no inversor

4.1.3 Amplificador diferencial

4.1.4 Amplificador sumador

4.1.5 Amplificador integrador

4.1.6 Comparador

4.1.7 Rectificador

4.2 Limitacions dels amplificadors operacionals
4.2.1 Guany finit

4.2.2 Tensi6 d'offset

4.2.3 Corrents de polaritzacio

4.2.4 Resposta frequencial

4.2.5 CMRR

4.2.6 Soroll

Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5

Dedicacio: 24h

Grup gran/Teoria: 7h

Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autonom: 14h

-Modul 5: Filtres Actius

Descripcio:

5.1 Filtres analogics:

5.2 Diagrames de Bode

5.3 Model Sallen-Key per el disseny de filtres actius: pass-alt, passa-baix, passa-banda
5.3.1 Métodes de calcul: Components d'igual valor i guany unitat

5.4 Filtres RAUCH

5.5 Exercicis

Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5

Dedicaci6: 11h 30m

Grup gran/Teoria: 3h

Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Aprenentatge autonom: 7h
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-Modul 6: Circuits No-Lineals

Descripcio:

6.1 Rectificadors de precisio

6.2 Detectors de pic i limitadors de V

6.3 Compressors i descompressors de senyal
6.4 Comparadors de tensio Ilindar

6.5 Comparadors d'histeresis

Activitats vinculades:
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5

Dedicacié: 11h 30m

Grup gran/Teoria: 3h

Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Aprenentatge autonom: 7h

ACTIVITATS

ACTIVITAT 1- TEORIA I PROBLEMES

Descripcio:

Teoria: En aquesta activitat el professor transmetra els conceptes i els exemples necessaris per cobrir els objectius de

I'assignatura repartida en 6 moduls. Es recomana als estudiants un estudi continuat de la matéria mitjancant la bibliografia
referenciada en classe i a través de la resolucié dels problemes proposats. Es important una consulta continuada d'ATENEA.

Material:

Material colgado en ATENEA vy la bibliografia basica y complementaria

Lliurament:

Material penjat en ATENEA i la bibliografia basica i complementaria.

Dedicacié: 44h

Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autonom: 10h
Grup gran/Teoria: 28h
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ACTIVITAT 2- LABORATORI

Descripcio:

Laboratoris: En aquesta activitat els estudiants han de demostrar habilitats teoriques i practiques en I'analisi dels diferents
circuits (dissenys). I d'altra banda demostrar coneixement en el maneig de tots els instruments d'analisis i mesures que es
disposa en el laboratori. Es recomana haver realitzat una preparacié previa a cada laboratori, els quals estan concatenats amb
cada modul de teoria. Els grups de treball estaran constituit per dos estudiants.

Objectius especifics:

Practica 1 (Diodo): Introduccié al Multisim. Aplicacié amb diodes. Rectificadors de mitja ona i ona complerta.

Practica 2 (BJT): Aplicacio amb BJT. Amplificador amb BJT en emissor comu. Estudi en activa, tall i saturacié.

Practica 3 (MOS): Commutacié d'una carrega RL amb MOS.

Practica 4 (Amplificador operacional): Analisis de diferents configuracions de I'amplificador operacional. Disseny i calcul d'un filtre
passa-banda.

Material:
Material penjat en ATENEA i la bibliografia basica i complementaria

Lliurament:

No es lliurara I'estudi previ per escrit, ni tampoc un informe de la practica. Els laboratoris s'avaluaran durant el desenvolupament
d'aquests. La puntuacié sera individual. El professor pot realitzar qualsevol pregunta tant tedrica com a practica dels continguts
relacionats amb la practica.

Dedicacié: 18h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autonom: 10h

ACTIVITAT 3- EXAMEN PARCIAL

Descripcio:

Examen Parcial: Examen escrit individual, que recollira tots els continguts impartits, i en el qual els estudiants han de demostrar
haver complerts els objectius marcats en cada modul ha avaluar. Es recomana estudiar principalment per la bibliografia basica, i
finalment, quan la teoria estigui totalment assimilada, llavors resoldre tots els exercicis proposats, els quals estaran en ATENEA.

Material:
Material penjat en ATENEA i la bibliografia basica i complementaria.

Dedicaci6: 13h 30m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autonom: 12h 30m
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ACTIVITAT 4- PROJECTE

Descripcio:

Projecte: No es lliurara I'estudi previ per escrit, ni tampoc un informe de la practica. Els laboratoris s'avaluaran durant el
desenvolupament d'aquests. La puntuacio sera individual. El professor pot realitzar qualsevol pregunta tant teorica com a practica
dels continguts relacionats amb la practica.

Objectius especifics:
Aplicaciéo amb semiconductors i OPAM: Informe escrit, muntatge i funcionament dels projectes plantejats a classe.

Material:
Material penjat en ATENEA i la bibliografia basica i complementaria.

Lliurament:

L'avaluacio es realitzara al final del quadrimestre, coincidint amb I'Gltima setmana de classe. Els estudiants han de presentar un
manuscrit (informe) on es recullin tots els detalls teorics, de disseny, calcul, i analisi del seu circuit.

Aquest deu a més estar funcionant correctament. La defensa del treball es realitzara de manera presencial, i enfront d'un tribunal
constituit pel professor de teoria i el de practica.

Dedicacié: 15h
Aprenentatge autonom: 15h

ACTIVITAT 5- EXAMEN FINAL

Descripcio:

Examen Final: L'examen final sera individual i escrit. Seran avaluats tots els moduls tenint més pes en I'examen final aquells que
no s'han avaluat en I'examen parcial. Igual que per a I'examen parcial, es recomana estudiar

principalment per la bibliografia basica, i finalment, quan la teoria estigui totalment assimilada, llavors resoldre tots els exercicis
proposats, els quals estaran en ATENEA.

Material:
Material penjat en ATENEA i la bibliografia basica i complementaria.

Dedicacié: 22h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autonom: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Examen Parcial -35 %
Practiques de Laboratori -10 %
Projecte -15 %

Examen Final -40 %

Reavaluacié: Examen Parcial

Els resultats poc satisfactoris de I'examen parcial, es podran reconduir mitjangant la realitzacié de una prova escrita el dia de
I'examen final en la mateixa franja prevista (3 hores). La qualificacié de la prova sera entre 0 i 10. La nota obtinguda per I'aplicacié de
la reconduccio substituira a la qualificacio inicial sempre i quan sigui superior. Aquesta prova la podra realitzar tots els alumnes, fins i
tot aquells que hagin superat I'examen parcial si ho desitgen.
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RECURSOS

Altres recursos:
Transparencies de cada modul de I'assignatura.
Pack d'exercicis i problemes de cada modul de I'assignatura.
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